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Que se acompafia a la solicitud de un certiticado de adicién de

==000) ( 000==

patente de invencifn por veinte afios en Easpafia, a favor de su inven-
tor Barnardo L8pez Uienfuegos, residente en madrid, calle de José§ An-
tonio de Armona nf-10, ‘ ‘

por

#INTRODUCCION DE MEJORAS A LA PATENTE PRINCIPAL DE UN SISTEMA DE CON-
DENSADCR ELECTRICQO PERMANENTE IMPERFORABLE SOLIDO ANTIELECTROLITICO“
registro an®=180753

~Ciento ochnenta mil setencientos cinm enta y tres-—

La presente invencifn adicional, consiste en notables mejoras
introducidas a la patente principal primiviva que tienen por finali-
dad un mayor rendimiento del nuevo condensadors respecto al fractor
de potencia, capacidad y rigidez eléctrica, pelfcula semiconductora
transmisora del potencial eldctrice al dieléctrico del condensador,
solidez del blogque condensador compacto y su tabricacidn en banda

~ miltiple continua,

El dibujo adjunto correspondiente representa esencialmente en
su totalidad las novedades introducidaes a la patente principal y sus
diversas letras signiticans

(A)= Trozo de bloque, en banda contfnus miltiple, de dos pague-
tes o grupos sucesivos, visto de frente por el lado de la pelfoula
semiconductora, transmisora del potencial eleétrico al dioldétrico
del condensador, .

(B)= Corte transversal longitudinal (por el qentro) del bloque,
en bpanda contfnua miltiple (un paguete de cuatro dieléctricos y otro
de tres) pera apreciar en (A) la posicién alterna de la pelfala se-
miconductora seccionada.

o= Lieléctricos de cinta de vidrio de rigidez y capacidad eléc-
vrica especiales, llamedo por el inventor VITROFAR, de 1 a 10 milime-
tros de ancnura Yy de 1 a 100 milésimas de milimetro de espesor (0,001
a 0,1 mm.), segin tiguras 3 y 4, banda vipo (4)- del dioujo de la pa=
tente principal. ‘ )
v d- Pelfoula semiconductora, transmisora del potencial eléctri-
co al dieldctrico del condensador, dividida en franjas transversales
aisladas, cuando se desee el minimo incremento del factor de poten~
cia, debido a la resistencia eléctrica protectora de descarga inter-

.na del ®ndensador, de substancia fusible adnerente al vidrio, 8sol=-

dando por presibn y tusién tuertement las cintas vitreas dieléctri-
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tora es de 20,000 ohmios por centi{metro cuadrado, el ‘factor de potend a
correspondiente a la resistencia amortigiladora serd

_ R
. PF.XO

numericamente igual a

000
3:000.000 = 01016

En condensadores de tiltro de alimentacién anfdica, esta pérdida
es despreciable y mucho menos adn 8i se emplea cinta dieléctrica de 5
milfsetros de ancha, reduciendose el anterior ¥P 0,016 a 0,004, El
incremento del f actor de potencia FP por la resistenoia ohmica contra

la perforacién es igual a

2
¥P - .Eis__

siendo R, resistencia en ohmios por centfmetro muadradoy a, ancho de la
cinta en centfmetros; y Xy, reactancia capacitiva por centfmetro cusdra-
do en onmios.

No es obligatorio seccionar la capa semiconductora en franjas trans-
versales para obtener un buen rendimiento, ya que para superar el rendi-
miente a condensadores electroliticos que poseen otras pérdidas, no es

- necesario. Al seccionar una cinta en franjas transversales semiconduc-

toras de una décima parte de su anchura, el factor de potencia se redu-
ce dlez veces, 'disminuyendo nés la pérdida por erecto onmico de contra-~
pexrforacién en el wndensador, debido a la reduccién de resistencia de
la pelfcula semiconductora de imperforacién, dividida por el ndmero de -
lineas. El seccionamiento 80lo puede interesar en pequefics condensado-
res de blogueo de radiofrecuencia de 10.000 a 100.000 picofaradios

o en cwndensadores de alta tengidn de filtraje anfdico de mucha tesis-

tencia antiperforable y poca capacidad

XOTA S EIVINDICATORTIA
Descrita suficientemente la ampliacién de patente por segerss adi-
cionadas a la patente principal por "UN SISTEMA DE CONDENSADOR ELECTRICO
PERMANENTE SOLIDO IMPERFORABLE ANTIELECTROLITICO", regis tro nimero
180753: lo que se declars como novedad e invencién propia son las 8i-

guientes reivindicaciones: .

18,-"MEJORAS INTRODUCIDAS A LA PATENTE PRINCIPAL POR UN SISTEMA DE
CONDENSADOR ELECTRICO PERMANENTE IMPERFORABLE SOLIDO ANTIELEC-
TROLITICO", registro n#dmero 1807533 Caracterizadas por el seo-
cionamiento de la pelfcula semiconductora transmisora del po~
tencial el8ctrico al dieléctrico del condensador, en'estrc'chis
franjas transversales (segin dibujo y descripcién), para re-
duccién de pérdidas por efecto ohmico en pequefios condensado-
res de bloqueo de radiofrecuencia y en condenmsadores de filtro
de alta tensidén enddica, y en toda clase de condensadores gque

que se estime conveniente.
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cas entre siy Con la propiedad de aumentaé_considerablemente su re-
sistencia eléotrica por elevacién de temperatura, limivendo suvomé-
ticamente la corriente de fuga e imposibilitando asf la posible inu=-
tilizacién del bloque condensador por caldeamiento genersl de su ma-
sa a causa de una tensifn eldctrica extraordinariamente elevada, co-
mo pars vencer la rigidez dieléctrica unitormemente a traves de lg
pelicula semiconductora reguladora.

e~ Perforacifn de la bvanda dieléctrica conifnua pars el entren-
temiento de miltiples bandas dieléctricas simples entre si, rorman-
do paquetes o grupos sucesivos eun banda miltiple contfuua de 10 a
100 o més cintas simpres dieléctricas, soldadas entre si en blogue
sélido y compacto. ’

i- Franja de aislamiento entre grupos sucesivos para corta® la
banda miltiple y contifsua, diwidida en blogues, que agrupados a su
vez én pila, deéverminan una forma rectangular, solida y compacta del
condensador a medida de su capacidad.

¢~ Terminales del condensador, tormando por ambos lados couexién
eldcirica comfn entre todos los trozos de vanda miltiple que nayan
de componer el condensador, agrupindose en sus dos correspondienves

elecsrodos externos.

RESUMEN DE_ BEJOKAS
La mejora iundamental consisie en la divisién en franjas trans-
versales aisladas, segin dibujo d-, de la pelfcula semiconductora
para evitar la formeoidn de descargas conceﬁtradas en un punto gque

destruyan el condensador por pertoraciém, con una pérdida mfnima en
el fendimiento del condensador e influyendo insigniticantemente en el
factor de potencia del mismo. Otra mejora importante se deriva del
emplec de un vidrio de rigidez y capacidad elSctrica especiales, lla-
mado VITROFAR, para la fabricacién de la finfsima cinta tipo (A)-, se-
gin patente principal, con pelfcula semiconductora fusible adherents
al VITROFAR, soldando fuertemente a las mfltiples ciﬁtas vitreas en-
tre si, cuya pelfcila semiconductora tiene la propiedad de aumentar
mucho su resistencia eléctrica a temperatura inferior a la tusiénm,
oonfribuyendo a la imposivilidad de destruccién del blogue condensa-
dor por calentamiento uniforme de su masa, siendo el exceso de tensién
tal, que a pesar de la descarga interna amortigiiada, llegase a romper
en toda la masa dieldctrica el equilibrio electrénico limité&ndose au-
tonfticamente la corriente de fuga.

Un condensador elemental cusdrado de un centfmetro cuadrﬁdo de
dieléctrico VITROFAR, de diez milésimas de milfmetro de espesor (0,01
mm.) puede tener una c apad dad de mil picofaradios (0,001 MF.) o
600 voltios de trabajo, gue con una rrecuencia de 50 periodos { en el
filtraje de tensiones anédicas) supone una reactancia capacitiva (Xg)

de tres megaonmios. Si la resistencia (R) de la pelfcila semiconduc-
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*MEJORAS INTRODUCIDAS A LA PATENTE PRINCIPAL POR UN SISTEMA

DE CONDENSADCOR ELECTRICO PERMANERTE IMPERFORABLE SOLIDO ANTI-

ELECTROLITICO", registro nimero 180753: Caracterizadas por

- una banda contfnua de 1 a 10 o milfmetros de ancmra, de mile

38,

tiples dieléctricos en cantidades de 10 & 100 o mfs, de rigi-
des y capecidad dieléctricas especiales, de vidrio especial
llamado por el inventor VITROFAR, de 1 a 100 milésimas de
milfmetro de espesor (segdin tensidn), soldados solidamente
entre si por presibn y tusién de la pelicula semiconductora
adherente al VITROFR , tormando grupos electricamente aisla~
dos, enfrentados por una pertoracién en la franja aislada,
(sin pelfaila ® nductora) ﬁor cuya pertoracién se efectua el
corte para separar los bloques de dieléctrico miltiple que
finalmente nayan de formar rectangularmente el condensador

a medida de la capaéidad requerida. )

“MEJORAS INTRODUCIDAS A LA PATENTE PRINCIPAL PCR UN SISTEMA
DE CONIENSADOR ELECTRICO PERMANENTE IMPERFORABLE SOLIDO AN-
TIELECTROLITICO", registro ndmero 180753: Caracterizadas por
la atennacién antomftica de la corriente de fuga a traves

del dieldotrico del condensador imperforable, cuando el eguie
1ibrio electrénico de &ste se haya roto uniformemente, venci-
da la resistencia reguladora de la pelicula s emiconductora
contra la perforacién, en casos de excesiva tensién acciden-
tal de larga duracibn, cuya pelfcula resistente semiconduc-
tcr# aumenta fuertemente su resistencia con el aumento de

temperatura.

En resumen, se reinvindica como emclusiva y propia invencién
¥y como objeto sobre el que na de recaer la adicién de paten-~
te que se solioita por "MEJORAS INTRODUCIDAS A LA PATENTE
PRINCIPAL FOR UN SISTEMA DE CONDENSADOR ELECTRIO PERMENENTE

IMPERFORABLE SOLIDO ANTIELECTROLITICO", regisiro n®-180753.

Consta la presente memoria de cuatro hojas escritas a miquina por

uha sola cara, ccn texto numerado cade cinco lfneas de 1 a 146, con un
dibujo correspondiente, efectuada mec&nicamente a un tiempo en tres co-

Madrid, 26 de enero de 1.948.~
EL INVENTOR, '
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